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Производитель:
· RFT 

 



Основные параметры микросхемы:
Интегральные микросхемы A2000V, A2005V (RFT) представляют собой двухканальные усилитель мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах (в том числе и амтомобильных), электрофонах, другой аппаратуре среднего и высокого класса. Для получения удвоенной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напряжении питания, микросхемы можно подключать по мостовой схеме. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке, от превышения напряжения питания и термозащита (145°С). У микросхем с суфиксом V выводы согнуты перепендикулярно плоскости корпуса. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод.

	Тип
	A2000V
	A2005V

	Ucc.min
	3,5 B
	3,5 B

	Ucc.max
	28,0 B
	28,0 B

	Pout
	2 x 6,25 Вт
	2 x 6,50 Вт

	Rout
	4 Ом
	4 Ом

	Fр
	30 Гц ...20 кГц
	30 Гц ...20 кГц

	ICC0
	30 мА
	75 мА

	THD
	0,25 %
	0,25 %

	Корпус
	SIP1-11
	SIP1-11


 



Аналоги:
· DBL1032-D (GoldStar) 

· LM2005 (National Semiconductor) 

· TDA2004 (SGS-Thomson) 

· TDA2004A (SGS-Thomson) 

· TDA2005 (SGS-Thomson) 

· TDA2005S (SGS-Thomson) 

· TDA2005M (SGS-Thomson) 

· mPC2005 (NEC) 

 



Корпус:
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